


































专利名称(译) 阵列基板、其制造方法以及有机发光二极管显示装置

公开(公告)号 CN104867964A 公开(公告)日 2015-08-26

申请号 CN201510253423.9 申请日 2015-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 郭易东
龙春平

发明人 郭易东
龙春平

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3227 H01L27/142 H01L27/3244 H01L31/068 H01L31/1804 H01L51/0097 H01L2227/323 
H01L2227/326 H01L2251/5338 Y02E10/547 Y02P70/521

代理人(译) 赵国荣

其他公开文献 CN104867964B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的实施例提供一种阵列基板、其制造方法以及有机发光二极管显
示装置，该阵列基板包括衬底基板，该衬底基板包括显示区域以及围绕
显示区域的周边区域，该显示区域包括：彼此交叉的多条数据线和多条
栅线，多个像素区域，形成为矩阵且由形成在所述衬底基板上的彼此交
叉的多条数据线和多条栅线限定，其中所述多个像素区域的每个中形成
有薄膜晶体管，进一步地，该阵列基板还包括至少一个太阳能电池单
元，与所述薄膜晶体管位于所述衬底基板的同一侧且形成在所述多个像
素区域和所述周边区域至少之一中。
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